DANE TECHNICZNE MODULU NV12T
Wejscia cyfrowe: 3wejscia IN1,IN2,IN3
Minimalny czas podania/zéria napigcia aktywujacy wejscie: -0,3sek
rezystancja wegiowa20kom
Stan wysokil — napgcie na wejciu z zakresd 2-30V
Stan niski - brak napiecia na wéeju.
Wejcia analogowe:
Minimalny czas podania/zeliia napigcia aktywujacy wejscie: -4 sek
INA1,2zakres pomiarow@-30V rozdzielczé¢ 0,1V ,polaryzacja+r nalNAL,2 ,rezystancja wégiowa 13 kom

Wyjscia: 2wyjscia tranzystorow®C (typu otwary kolektorOUT1,2 o maksymalnym : pdzie0,2A i napkciu 30V

Wejscie temperaturowe: magistrala 1wire - trzyprzewodowa —zasilana z rhadu

Czujki temeratury : DS18B20 odbudowa TO-92 — maksymalnie 5szt.

Pomiar temperatur: pomiar co3 sek, doktadné¢ 0,5C (-10 do +85C), rozdzielc£60,1C
,zakres pomiarowg5€ do +125 C, minimalny czas przekroczenia zakrespératur powodagy alarm 5 sek
.Sygnalizacja uszkexia i braku czujki po 40sek . Histereza pyeehnia 1C.

Napiecie zasilania: 10V-16V DC, state.

Medium transmisyjne : 3 zakresowytelefon przemystowy GSM 900/1800/1900 Mhz , moc:20¢Mhz, 1W-1800/1900Mhz

Napigcie zasilania awaryjnego9V znamionowe (9-16V), stabilizowane —powinnd loyniejsze lub réwne nagiiu zasilania.
Pobor pradu modutu :
12V/25mA
Temp. Pracy modutu-30°C do 70C (bez kondensaciji lub oszronienia)
Kolor obudowy: czarny
Typ obudowy:  polistyren
Wymiary: szerok@¢ — 63mm , diugét — 90mm , wysok& — 32mm



